T - B - . I j

A'S E A BROUN/ABB SEMICON 83 D]'DUHBBU& DULULYL S I T-25-23 ;

Netz-Thyristor-Module Phase control Thyristor-Modules
Daten pro Diode oder Thyristor/ data per diode or thyristor/les caractéristiques se rapportent & 1 diode ou & 1 thyristor
VRrM |ltAms | ltavm Irsm 12t v i (ﬂ) ( di ) lat Vgr [ Schaltung -
VorM T (Tvam) (10 ms) dt)c | \dt/e circuit )
gooc  |83ms]10ms [Tv=45°C| Tvum Tvim
v A A A A A% A?s \'} A Vips Alus [ mA \
MCC 90-06 io 1 600 | 140 96 1880 | 1750 20000 15000] 1,55 | 250 | g> 100 | 160 | 1,6
MCC 90-08io 1 800 200
MCC 90-12 go 1 1200 h=
MCC 90-12 ho 1 1200 500
MCC 90-12i0 1 1200 i=
MCC 90-14 10 1 1400 1000 .
MCC 80-15i0 1 1500
MCC 80-16 ho 1 1600
MCC 90-16io0 1 1600 :
R Nr. E 72873 (M)
MCC 90-06 io 8 600 | 140 96 1880 | 1750 | 20000; 15000{ 1,55 | 250 | g= 100 | 150 | 1,5
MCC 90-0810 8 800 | - . 200
MCC 90-12go 8 1200 h=
MCC 90-12ho 8 1200 500
MCC 90-121i0 8 1200 i=
MCC 90-14 ho 8 1400 1000
MCC 20-14i0 8 1400
MCC 90-15i0 8 1500
MCC 90-16 ho 8 1600
MCC 90-16i0 8 1600
MGCC 90-06im 8 600
MCC 90-12im 8 1200
A\ Nr. E 72873 (M)
MCC 130-06 io 2 600 | 210 | 135 3500 | 3100 | 56000 48000| 1,6 | 340 | 1000 | 100 | 250 | 1,5
MCC 130-08 i0 2 800 Te=
MCC 130-1210 2 1200 80°c
MCC 130-14i0 2 1400
MCC 130-16i0 2 1600
MCC 160-06 io 2 600 | 250 | 160 5000 | 4500 | 125000| 100000| 4,66 | 480 | 1000 | 100 | 250 | 1,5
MCC 160-08 io 2 800
MCC 180-1210 2 1200
MCC 160-14 i0 2 1400 -
MCC 160-16 10 2 1600 L
AMCC 165-06 ho 1 600 | 300 | 160 5800 | 5200 | 180000 140000| 1,8 | 600 | h= 100 | 150 | 2 i
MCC 165-06 io 1 600 500 F
MCC 165-08i0 1 800 = - :
MCC 165-12 ho 1 1200 1000 !
MCC 165-12i0 1 1200 ;
AMCC 165-14 io 1 1400 '
MCC 165-15i0 1 1500 ;
MCC 165-16 10 1 1600
MCC 220-06 ho 1 600 | 400 | 220 6800 | 6200 | 245000{ 190000| 1,46 [ 600 [ h= 100 | 150 | 2
MCC 220-06 o 1 600 500
AMCC 220-0810 1 800 i=
MCC 220-12 ho 1 1200 1000
MCC 220-1210 1 1200
MCC 220-14 io 1 1400
BAMCC 220-1510 1 1500
MGC 220-16io0 1 1600
A Neuer Typ/New Type/Nouveau Type
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Modules de thyristors
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pro Modul/ per module /par module

fiir Modulschaltungen/for modul sets
pour assemblages de modules

tq Vio |t Tvum | Rinsc | Rinuc Rirck | M4 Masse MaBbild Kihtart/Kiihikdrper laavum [A] lpms [Al
mass outline Cooling mode
dimension | Refroidissement B2 B& w1 w3
nr. no. (180°%sin) | (120° L)
ps mQ °C KIW | KIW KIW Nm g
100 0,9 2,0 125 0,3 0,15 0,1 2,5.. 150 8 S |K21-0120A 59 65 92 50
typ. 3,7 F |K21-0120A 132 160 184 128
S |K21-0180A 64 70 102 54
F |K21-0180 A 138 166 191 133
S [K21-0265A - 87 - 68
F |K21-0265 A - 185 - 157
S |[K41-0160C - 59- - -
F {K41-0160C - 191 - -
100 0,9 2,0 125 0,3 0,15 0,1 25.. 150 9 S |K21-0120A 59 65 92 50
typ. 3,7 F |K21-0120A 132 160 184 128
S |K21-0180A 64 70 102 54
F |K21-018C A 138 166 191 133
S |K21-0265 A - 87 - 68
F |K21-0265 A - 195 - 157
S |K41-0160C - 69 - -
F |K41-0160C - 191 - -
=120
200 1,0 1,4 125 0,21 0,105 0,02 mec. 500 10 Rinhka (KIW)=0,1 210 - 300 -
typ. 6-7,2 0,05 |270 - - -
elec. Ta=35°C 0,06 | - 310 - 250
5-6 . 0,04 - 365 - 300
200 1,0 1,2 125 0,16 [0,08 0,02 mec. 500 10 Rinka (KIW)=0,1 235 - 365 -
typ. 6-7,2 0,05 (320 - - -
elec. Ta=35°C 0,06 - 355 - 280
5-6 0,03 - 435 - 355
200 1,0 1,0 125 0,175 (0,088 0,02 mec. 320 1
typ. 2-2,5
elec.
12415
200 1,0 0,43 125 0,147 |0,0735 0,02 mec. 320 11
typ. 2-2,5
elec.
12-15
Isolierspannung 2,5 kVg¢/ Isolating voltage 2,5 kVrMms/ Tension d'isolation 2,5 KVt
10 2e=25-f o 11 a2 35,285 ro0ss
o F hex. % % T
SW13\| il ! 58 ".0’8 f

o

MCC 130...2,MCC160...2

B

1 2 3
¢
(]
7

MCC165...1, MCC220...1

A e . £ 27— i e e~ %

eon o = RERANTLS SRy e

BBC 867123

This Materi al

Copyrighted By Its Respective Manufacturer



